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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «БЫСТРЫХ» ФОТОЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Федоров М.В., Яковлев М.А.*
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В работе [1] была указана возможность влияния приповерхностного электронного слоя на энергию отдельного фотоэлектрона. Это дало возможность получить качественное объяснение обнаруженных ранее экспериментальных фактов, связанных с наличием фотоэлектронов с неожиданно высокой энергией – вплоть до 600
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 [2] при воздействии пикосекундных лазерных импульсов на металлическую мишень.

Основными механизмами формирования «быстрых» фотоэлектронов как было указано в работе [3] является приобретение энергии фотоэлектроном на длине свободного пробега в электрическом поле приповерхностного электронного слоя и появление «быстрых» электронов у «хвоста» функции распределения Максвелла.

В представленной работе проводится определение и сравнение вероятностей различных   механизмов образования “быстрых” фотоэлектронов.
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